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vorlidufige technische Daten

L otlase

Infrarotlasermodul (IRLM) im Metallgeh#iuse mit einem Lichtwellenleiter (LWL)-Ksbel mit LWL-Stecker. 1
Das IRLM enthBlt eine GeAs-Laserdiode (LD) ale Sender, eine Si-Fotodiocde (FD) als Monitordiode, ein

Peltierelement (TEMM) zur Temperierung der immeren Wirmesenke und einen Thermistor (RN) zur Tempe-
raturmessung an der inneren Wirmesenke.
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Grengwerte (% =5 ... 55 %)

Kurzgzeichen min. _MAX. Einheit

LD
Dauerstrahlungs- ¢
leistung 1L 2 mW
Spitzenstrehlungs-
leistung periodisch @.um 3 mW
DurchlaBgleichstrom 1) . 3 190 mh
Spitzendurchlafatrom
periodisoh ') T 200 mA
Sperrgleichspannung IFR 1 v
Spitzensperrspannung U 1 v
D
Sperrgleichsparmung UR 15 v
IEMM
DurchlaBgleichatrom I, 0,85 A
Isclationawiderstand rig 50 k&2
zwischen beliebigen
unabhéingigen Anschlilssen
{Strombegrenzung 100 fu-!.}
Flanschtemperatur cmax 50 %
Kennwerte ( J,; =5 ... 50 °C)
LD
Dauerstrahlungsleistung

bei Ip § 150 mA d)u 1,5 2,0 mW
Spitzenstrahlungsleistung ¢
Schwellstrom
(Gleichstrom)

o

& = 30 % 9 60 120 mA
DurchlaBgleichapannung

veiff; = 1,5 mW Up 2,3 v
Spnrrsléinhstm

bei UR =17V IR 10 !uh
Schaltzeiten tr‘ t:l:‘ 1 ns
Vellenlénge der max. Emission Ap 820 860 nm
Spektrale Strahlungsbandbreite azm 1 4 nm
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Fortsetzung
Kurzzeichen _ min. max, Binheit

s 50 3500 uA
Potoat ‘ I

bei ?. = 1,5 oW P ; /
Dunkelspérratrom 2

bel l.'ln = 10V IF.D i 20 nA
Fotostrom-Gleichlauf-

verhiltnis 2)

o

bei < = 30 % Krp 0,63 1,5
TEMM _

Peltierstrom Ip 0,75 A
Peltierspannung . tl, 4 v
il |
Thermiatorwiderstand

vei = 25 % By 9,9 10,1 kS2

Tgpy = - H5 &K |
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Anwendungsvorschriften

Die Bauelemente (BE) sind fiir den B&tﬂlh mit Kilhlktrper mit einem kleinen 'lr-l:lﬂmtm

(Ryy, = 2,3 K/W fiir Plansch bis Umgebungstemperatur) vorgesehen.

Eine Reinigung des Kithlflanschee vor dem Anschrauben ist erforderlich, die Ebenheit des Kithlflan-
sches (zwischen den Gewindelbchern) betréigt 0,1 mm. Ein Betrieb des Lasers ohne angeschlossenen
Peltlerkilhler ist nicht zullissig. Die Einbaulage ist beliebig.

Die Kontektierung der elektrischen Anschllsse erfolgt iiber einseitig kaschierte, nicht durch-
kontektierte Leiterplatten, Mindestdicke 1,0 mm bzw., mittels geeigneter Steckfassungen. Zum Einsatz
kommende Steckfassungen miissen vom BE-Hersteller freigegeben werden., Mehrmaliges Stecken redusiert
die Lbtbarkeit der Anschllisse. Permanente Zug- oder Druckkriifte sowie Biegungen und Torsionen der
Anschliisse sind nicht szuldssig. Ist die Leiterplatte mit dem Klhlkitrper werbunden, besteht relativ
leicht die Gefahr, daB solche Kriifte bei der Befestigung suftreten. In diesen Fillen muf das Bau~
element erst sn den Kithlkirper geschraubt werden, bevor die Anschllisse gelttet werden.

Mechanische Besnspruchung des Lichtwellenleiters am Bauslementenmanschluf und am Stecker:

Der Biegradius muf mindestens 30 mm betragen. Torsions- und Zugbeemspruchung des LWL sind nach

TGL 55 141 einzuhslten. Der INL ist in Absténden wvon 150 bis 200 mm jeweils zu fixieren.

Liten -

Pilr die VQ 150 ist nur die Kolbemlitung sullissig. Die Temperatur der Létkolbenspitze mu8 280 %

= 20 K betregen. Die maximale Liizelt betréigt 2,5 s. Die Litstelle mud mindestens 1 mm von der
Austrittsstelle der Anschllsse aus dem GehBuse entfernt sein. An die Austrittsstelle der Anschllsse
darf kein FluSBmittel gebracht werden. Der HuBere Isolationswiderstand der Austrittsstelle mus -

1 G0bm sein, damit nicht insbesondere der Dunkelstrom der Fotodiode durch Oberfliichenkriechstrime
erhdht wird. Das verwendete FluSmittel darf nicht korrodierend wirken. Zuléissig sind z. B. die
FluBmittel SW 31 und SW 32 nach TGL 14 907.



Reinigung :

Das Bauelement ist mit Athanol oder Isopropancl waechbar. Die Reinigung des Lichtleitersteckers
ist mit einem weichen, nicht fasernden Tuch und reinem Athanol m¥glich. Bei der Reinlgung des
Bauelemente-Kbirpers ist darauf zu achten, daB kein Waschmittel zwischen Bauelemente-Kirper und
AnachluBleiterplattie gelangt. Bel nicht restloser Austrocknung des Waschmittels wlirde der Ober-
fléchenisolationawidersteand der Anschlisse unzullissig verringert werdem.

Achtung! Bei Betrieb des Lasermoduls tritt unsichtbare Laserstrahlung sus., Nach TGL 30 064 ist die
VQ 150 in die Sicherheiteklasse 3B eingeordnet. Es gelten die sllgemeinen Betriebs- und Sicher-
heitsbedingungen (TGL 30 690) fiir Halbleiterlaser.

Aus Sicherheitagriinden (Augenschéden) ist die Austrittsfliiche des LWL am Stecker bei Betrieb nur
mit einer IR-Kamera zu betrachten.

Die technischen Daten bleiben nur giiltig, wern keine Uberlastung durch Impulsspitzen asus der Strom-
versorgung o. £. auftreten. Solche Impulsspitzen, such im ns-Bereich, kinnen bei Ein- und Aus=-
schaltvorgingen in Stromversorgungen eder sus dem Netz an die Diode gelangen. Die Ansteuerung soll-
te unter diesen Gesichtepunkten susgelegt werdem. Durch elektrostatische Aufladungen kinnen eben=-
falls solche Impulse entstehen. Deshalb sind bei der VQ 150 die filr MOS-Bauelemente iiblichen
Handhabungsvorschriften einzuhalten. KurzschluBbriicke zwischen Anschluf 9 und Anschluf 10 im aus-
gebauten Zustand!
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Bild 4: Abhlingigkeit der maximalen
Emissionswellenlinge Rb von

der Temperatur, bezogen auf
Ap bei 25 %

Bild 5: Abhlingigkeit der Dauer-

leistungsstrahlunz vom FluB-
atrom

Bild 6: Abhlingigkeit des Schwell-
stromes 1 th Yon der Temperatur
der inneren Wirmesenke, bezo-
gen uurlthhtitg = 25
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